



	
ПРОГРАММА

	
	

	02 февраля 2026


	Сессия 1. 
Кузнецовские чтения

	09:00–09.20
	
	Открытие семинара 
проф. РАН, д.х.н. К.А. Брылев, директор ИНХ СО РАН
к.х.н. М.Л. Косинова, зав. лабораторией, ИНХ СО РАН

	[bookmark: _Hlk216799165]09:20–09.50
	
	И.Г. Васильева, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Физико-химические основы выращивания структурно-совершенных технически важных монокристаллов
Приглашенный доклад

	09:50–10:20
	
	Н.И. Мацкевич, В.Н. Шлегель, С.В. Станкус, А.Н. Семерикова, 
ИНХ СО РАН, Новосибирск
Синтез и термодинамические исследования многофункциональных материалов на основе оксидов переходных элементов (Мo, W, Co) 
для различных приложений
Приглашенный доклад

	10:20–10:50
	
	А.Ю. Манаков, Т.В. Родионова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Газогидратные исследования в рамках интеграционных проектов 
СО РАН
Приглашенный доклад

	10:50–11:20
	
	С.А. Харитонов, НГТУ, Новосибирск
Силовая электроника Сибири: вчера, сегодня и завтра
Приглашенный доклад


	11:20–11:40
	
	Кофе/чай

	
	
	

	
Сессия 2
Фундаментальные основы процессов CVD и PVD
Председатель: д.х.н. Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, Новосибирск


	11:40–12:00
	
	И.В. Мирзаева, Р.Э. Афаунов, С.Г. Козлова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Топологические характеристики связей металл-лиганд в потенциальных прекурсорах MOCVD как основа для предсказания их энергетики 
и свойств

	12:00–12:20
	
	А.М. Макаренко, К.В. Жерикова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Термодинамика фазовых переходов β-дикетонатов металлов как основа контроля их парообразования в процессах MOCVD

	12:20–12:40
	
	В.С. Поломских, А.А. Дудин, Г.А. Рудаков, ИНМЭ РАН, Москва
Химико-кинетическая модель LAFOR для описания зависимости роста пленки от технологических параметров процесса атомно-слоевого осаждения

	12:40-13:00
	
	Д.А. Вавилкин, Н.А. Небогина, А.Е. Жимарева, 
Спонсор ООО "ЛАБСПЕЙС&ГРАУЛАБ", Томск


	13:00
	
	Обед

	
	

	
Сессия 3
Новые исходные вещества для процессов CVD: синтез, очистка и характеризация Председатель: проф., д.х.н. В.Ю. Васильев, НГТУ, Новосибирск

	14:00–14:30
	
	[bookmark: _Hlk216799179]К.В. Жерикова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Фазовая термодинамика MOCVD предшественников: фундаментальные и прикладные аспекты на примере медных комплексов 
Приглашенный доклад

	14:30–14:50
	
	С.И. Доровских, В.А. Ятыгин, А.С. Сухих, А.М. Макаренко, 
Д.П. Пищур, С.В. Сысоев, К.В. Жерикова, Е.С. Викулова, 
ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Фторированные разнолигандные комплексы кобальта(II) 
для газофазного осаждения фторидных и оксидных наноматериалов

	14:50–15:10
	
	В.В. Крисюк, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Гетерометаллические бета-дикетонаты как прекурсоры для MOCVD многокомпонентных плёнок

	15:10–15:30
	
	С. Уркасым кызы, А.Е. Тургамбаева, А.С. Сухих, C.В. Сысоев, 
И.К. Игуменов, В.В. Крисюк, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Синтез, структура и термические свойства летучих бета-дикетонатов ниобия

	15:30–15:50
	
	Е.С. Викулова, С.И. Доровских, Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Современная химия летучих комплексов циркония и гафния 
для осаждения оксидных наноматериалов

	15:50–16:10
	
	Кофе/чай

	
Сессия 4
Новые направления в развитии технологии газофазных процессов
Председатель: проф. РАН, д.х.н. Т.В. Басова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	[bookmark: _Hlk216799194]16:10–16:40
	
	К.В. Руденко, А.В. Мяконьких, A.E. Рогожин, НИЦ «Курчатовский институт», ОФТИ, Москва
Атомно-слоевое осаждение и структурирование пленок рутения 
для наноэлектроники в планарном и 3D варианте
Приглашенный доклад

	16:40–17:00
	
	Б.В. Волошин, В.А. Селезнев, В.А. Голяшов, ИФП СО РАН, Новосибирск
Синтез тонких пленок оксидов ванадия методом импульсного плазменно-стимулированного химического осаждения

	17:00–17:20
	
	А.С. Гудовских, А.В. Уваров, А.И. Баранов, Е.А. Вячеславова, 
[bookmark: _Hlk216795891]А.А. Максимова, Э.Я. Ярчук, СПбАУ РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург
Плазмохимическое осаждение слоев InP

	17:20-17:40
	
	С.Г. Гаджимурадов, С.И. Сулейманов, И.М. Абдулагатов, 
А.И. Абдулагатов, ДГУ, ИФ ДФИЦ РАН, ИПГВЭ ОИВТ РАН, Махачкала
Экспериментальное и теоретическое исследование путей реакций 
в процессах МН MCrxOy (M = Zn, Al, Ti)

	17:40-18:00
	
	В.В. Лукашов, И.К. Игуменов, Р.А. Шутилов, 
ИТ СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Динамика сублимации микрочастиц в закрученном потоке газа 
на примере Zr(dpm)4

	18:00
	
	Фуршет
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Сессия 5. Новые направления в развитии технологии газофазных процессов
Председатель: к.х.н. Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	[bookmark: _Hlk216799209]09:00–09:20
	
	А.В. Петрова, А.И. Сафонов, ИТ СО РАН, Новосибирск
Осаждение фторполимерных покрытий методом HW CVD 
при разбавлении газа-предшественника инертным газом

	09:20–09:40
	
	А.С. Митулинский, А.В, Гайдайчук, С.П. Зенкин, С.А. Линник
НИ ТПУ, Томск
Осаждение тонких пленок Al2O3 методом CVD с использованием изопропилата алюминия

	09:40–10:00
	
	М.С. Лебедев, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Особенности роста и структуры пленок оксида самария, полученных попеременной обработкой поверхности парами трис-изопропилциклопентадиенила самария (III) и воды

	10:00–10:20
	
	Е.Д. Стрикалов, Д.Ю. Волков, М.В. Меш, А.М. Меш, Ю.С. Кольцов, СПбГТИ(ТУ), АО "СКТБ Кольцова", Санкт-Петербург
Методы маскирования изделий при нанесении покрытий методом молекулярного наслаивания

	10:20–10:40
	
	Н.В. Александров, Е.П. Кириленко, А.В. Горячев, А.А. Дудин, 
С.С. Зюзин, Г.А. Рудаков, ИНМЭ РАН, НИТУ МИСИС, АО НИИМЭ, Москва
Комплексные исследования тонких плёнок оксидов Ti и Hf 
при отработке процессов атомно-слоевого осаждения

	10:40–11:00
	
	Кофе/чай

	


Сессия 6
Новые материалы и сложные структуры, полученные в процессах CVD
Председатель: к.х.н. О.И. Семенова, ИФП СО РАН, Новосибирск

	11:00-11:30

	
	М.Н. Маркелова, И.Э. Грабой, А.А. Хафизов, А.Р. Кауль, МГУ, Москва
MOCVD материалов спинтроники
Приглашенный доклад

	11:30-11:50
	
	К.Е. Капогузов, С.В. Мутилин, С.В. Белая, В.Н. Кичай, 
Л.В. Яковкина, И.В. Корольков, А.А. Сараев, М.Л. Косинова, 
ИФП СО РАН, НГУ, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Стабильные резистивные переключения в пленках VO2, синтезированных на вертикальных наностенках h-BCN

	11:50–12:10
	
	Е.А. Хижняк, И.В. Юшина, М.С. Лебедев, В.Р. Шаяпов, ИНХ СО РАН, Новосибирск. Установление взаимосвязи между фазовым составом и оптическими свойствами в оксидных системах HfO2–TiO2 и ZrO2–TiO2, полученных методом атомно-слоевого осаждения

	12:10–12:30
	
	Э.А. Рихтер, И.В. Корольков, И.К. Игуменов, Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, Новосибирск. Изучение вторичной электронной эмиссии диэлектрических материалов, полученных методами MOCVD и ALD

	12:30-12:50
	
	Ш.М. Исубгаджиев, Р.Р. Амашаев, ДГУ, ООО «Технологии АСО покрытий», Махачкала
Разработка и оптимизация защитного покрытия на основе Al2O3–TiO2 
для сохранения серебряных изделий с применением технологии атомно-слоевого осаждения

	13:00
	
	Обед

	

Сессия 7
Диагностика пленок и покрытий, контроль процессов CVD
Председатель: К.В. Руденко, НИЦ «Курчатовский институт», ОФТИ, Москва


	[bookmark: _Hlk216799223]14:00–14:30
	
	А.Г. Милёхин, И.A. Милёхин, А.В. Тараненко, Л.С. Басалаева, 
К. Киселев, Н.Н. Курусь, Р.Б. Васильев, А.В. Царев, Л.Н. Дворецкая, Э.О. Чиглинцев, А.И. Чернов, А.В. Латышев, 
ИФП СО РАН, НГУ, МГУ, СПбАУ РАН, МФТИ, РКЦ, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург
Оптическая наноскопия полупроводниковых наноструктур
Приглашенный доклад

	14:30–15:00
	
	О.И. Семенова, ИФП СО РАН, Новосибирск
Полупроводниковые перовскиты в современной оптоэлектронике
Приглашенный доклад

	15:00–15:20
	
	А.И. Баранов, А.В. Уваров, Е.А. Вячеславова, А.А. Максимова, 
О.П. Михайлов, В.А, Поздеев, Э.Я. Ярчук, А.С. Гудовских, 
СПбАУ РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург
Емкостная спектроскопия гетерограницы между кремнием и слоями оксида галлия и алюминия, выращенных методом ALD

	15:20–15:40
	
	О.К. Иванова, С.А. Божко, Д.А. Подгорный,  НИТУ «МИСИС», 
ООО «Маппер», Москва
Исследование нанопористости слоев нитрида кремния, полученных методом плазмохимического осаждения из газовой фазы

	15:40–16:00
	
	А.С. Потылицын
Спонсор «ВИЛИТЕК» ООО, Москва

	16:00–16:20
	
	Кофе/чай

	

 Сессия 8
Тонкие пленки и наноструктуры, полученные методами PVD: 
рост, характеризация, моделирование 
Председатель: к.х.н. С.И. Доровских, ИНХ СО РАН, Новосибирск


	16:20–16:50
	
	[bookmark: _Hlk216799244]Т.В. Басова, Д.В. Бонегардт, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Галогензамещенные фталоцианины металлов: влияние молекулярного строения на структурные особенности и сенсорные свойства пленок
Приглашенный доклад

	16:50–17:10
	
	Д.В. Бонегардт, Е.П. Пинчукова, А.С. Сухих, Д.Д. Клямер, 
Т.В. Басова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Формирование сокристаллов и смешанных пленок на основе тетрафторо-фталоцианина кобальта и незамещенного фталоцианина цинка

	17:10–17:30
	
	А.Л. Богословцева, В.Р. Шаяпов, С.Ю. Чепкасов, М.И. Миронова,
А.В. Капишников, В.А. Володин, Д.В. Марин, П.В. Гейдт, НГУ, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Особенности строения пленок нитрида алюминия, полученных методом импульсного магнетронного распыления


	17:30–18:30
	
	Стендовая сессия. 
Кофе/чай
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Сессия 9
Диагностика пленок и покрытий, контроль процессов CVD
Председатель: к.х.н. Е.Н. Ермакова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	[bookmark: _Hlk216799276]09:00–09:30
	
	[bookmark: _Hlk215503421]В.А. Кузнецов, ИНХ СО РАН, НГТУ, Новосибирск
Развитие подходов по созданию электропроводящих полимерных композиционных материалов для электроники
Приглашенный доклад

	09:30–09:50
	
	М.А. Новиков, К.М. Попов, В.И. Сысоев, А.В. Окотруб, 
ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Влияние предварительной обработки медной фольги на структуру 
и дефектность CVD-графена

	09:50–10:10
	
	А.Н. Колодин, Е.А. Зайцева, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Исследование анизотропии поверхностных и магнитных свойств 
с помощью магнитно-силовой микроскопии

	10:10–10:30
	
	Д.М. Милюшин, К.Е. Капогузов, В.С. Тумашев, Е.К. Багочус, 
В.Н. Кичай, Л.В. Яковкина, С.В. Мутилин, ИФП СО РАН, НГУ, 
ИНХ СО РАН, Новосибирск
Энергоэффективные резистивные переключатели на основе поликристаллических пленок диоксида ванадия, синтезированных методом химического осаждения из газовой фазы

	10:30–10:50
	
	А.А. Хафизов, Ж. Гу, М.Н. Маркелова, Д.А. Волков, Д.А. Габриелян, А.Р. Сафин, А.Л. Васильев, А.Р. Кауль, МГУ, ИРЭ, НИЦ «Курчатовский Институт», Москва
Эпитаксиальные пленки Lu3+xFe5-xO12: mocvd-синтез и взаимосвязь состав-структура-свойства

	[bookmark: _Hlk102562551]10:50–11:10
	
	Кофе/чай

	
Сессия 10
Применение процессов CVD, ALD и PVD
Председатель: к.т.н. В.А. Кузнецов, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	11:10–11:30
	
	С.В. Белая, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Синтез слоев BCN, в том числе в составе композитов, для практического применения

	11:30–11:50
	
	А.С. Мокрушин, С.А. Дмитриева, А.Р. Стройкова, Н.П. Симоненко, Е.П. Симоненко, ИОНХ РАН, МГУ, РХТУ, Москва
Использование газофазных методов для формирования чувствительных слоёв хеморезистивных газовых сенсоров

	11:50–12:10
	
	С.А. Дмитриева, A.C. Мокрушин, Н.П. Симоненко, Е.П. Симоненко, МГУ, ИОНХ РАН, Москва
Использование аэрозольного осаждения из газовой фазы 
для формирования тонких плёнок на основе ZnO

	12:10–12:30
	
	К.П. Бурдина, А.Н. Аксенов, А.В. Тюньков, Ю.Г. Юшков, 
О.В. Андреев, ПАО «Тюменские моторостроители», ТИУ, ТГУСУиР, ТГУ, ИХТТ УрО РАН, Тюмень, Томск, Екатеринбург
Формирование многослойного защитного покрытия для лопаток турбины ГТД с использованием методов газофазного насыщения 
и электронно-лучевого осаждения керамических конденсатов

	12:30–12:50
	
	Г.С. Морозов, АО НИЦ "Инкомсистем", Казань
Опыт масштабирования мелкосерийной технологии LPCVD от НИОКР до завода

	13:00
	
	Обед

	
Сессия 11
Применение процессов CVD, ALD и PVD
Председатель: д.х.н. И.Г. Васильева, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	14:00–14:30
	
	В.Ю. Васильев, НГТУ, Новосибирск
CVD пленки борофосфоросиликатного стекла в современных технологиях ИМС, МЭМС, МОЭМС - ОБЗОР
Приглашенный доклад

	14:30–15:00
	
	Д.В. Назаров, Л.А. Козлова, В.В. Вартиайнен, А.П. Годун, 
Н.М. Юдинцева, М.Ю. Максимов, СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, 
ИЦ РАН, Санкт-Петербург
Атомно-слоевое осаждение оксидных покрытий для регулирования биомедицинских свойств металлических материалов
Приглашенный доклад

	15:00–15:20
	
	И.С. Ежов, А.А. Попович, М.Ю. Максимов, СПбПУ Петра Великого, Санкт-Петербург
Технологические особенности получения покрытий оксида никеля методом молекулярного наслаивания с использованием NiCp2 и O3

	15:20–15:40
	
	Ю.С. Реутова, А.В. Чернышев, Н.А. Волошин, А.В. Метелица, ЮФУ, Ростов-на-Дону 
Тонкие пленки комплексов спиропирана и β-дикетонатов металлов: газофазный синтез и свойства

	15:40–16:00
	
	В.С. Балахнин, Д.В. Володина, Е.Д. Подкопаева, З.С. Балыш, С.К. Бочковский, Инжиниринговый центр молекулярного наслаивания, Санкт-Петербург
Математическое моделирование процесса молекулярного наслаивания в установке проточно-вакуумного типа УМН-30

	16:00
	
	Кофе/чай


	
Сессия 12
Кузнецовские чтения
Председатель: к.х.н. М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	16:20–16:40
	
	Р.А. Шутилов, В.В. Лукашов, А.Г. Маликов, М.А. Гулов, 
А.Н. Аксенов, И.К. Игуменов, ИНХ СО РАН, ИТ С РАН, ИТПМ СО РАН, ОАО «Тюменские моторостроители», Новосибирск, Тюмень
Модифицирование поверхности металлических порошков 
для аддитивных технологий с использованием процессов химического осаждения из газовой фазы

	16:40–17:00
	
	О.В. Седельникова, Д.В. Городецкий, О.Г. Поддубская, А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, ИЯП БГУ, Новосибирск, Минск
Углеродные метаматериалы для терагерцовой оптики

	17:00–17:20
	
	В.Р. Шаяпов, Е.А. Хижняк, М.С. Лебедев, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Спектроскопические исследования пленок Hf1-xTixO2 и Zr1-xTixO2, полученных методом атомно-слоевого осаждения

	17:20–17:40

	
	Е.Н. Ермакова, М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Влияние строения прекурсора на состав, строение и диэлектрические свойства PECVD пленок системы Si–C–N–O–H

	17:40–18:00

	
	В.С. Суляева, М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Борорганические соединения – прекурсоры для CVD-синтеза аморфных и наноструктурированных пленок BN, BCN и SiBCN

	18:00
	
	Закрытие семинара

	
	
	

	18:10
	
	Экскурсия по лабораториям ИНХ СО РАН
Кофе/чай

	
3 февраля. 
Стендовая сессия



01. Р.Э. Афаунов, И.В. Мирзаева, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Описание связей металл-лиганд методом EDA-NOCV

02. Г.З. Багаматов, И.М. Абдулагатов, А.И. Абдулагатов, А.М. Максумова, Н.А. Ашурбеков, Г.Ш. Шабанович, М.З. Закарьяева, ДГУ, ИПГиВЭ - филиал ОИВЭ РАН, ФГБУН ДФИЦ РАН, Махачкала
Разработка экспериментальной установки плазмо-стимулированного атомно-слоевого наслоения для получения наноплёнок при низких температурах

03. А.А. Бакунова, А.Л. Каменева, ПНИПУ, Пермь
Микроструктурные модели роста тонкопленочных покрытий, наносимых методом PVD

[bookmark: _Hlk219886980][bookmark: _Hlk219886970]04. Д.П. Борисенко, А.А. Галиуллин, Д.А. Матиенко, К.А. Досов, М.Г. Рыбин, 
ООО «РУСГРАФЕН», Оболенск, НИУ ВШЭ, ФИАН, Москва
CVD оборудование с внутренней нагреваемой конструкцией и охлаждаемыми стенками 
для синтеза графена и других двумерных материалов

05. В.В. Бочаров, ИНХ СО РАН, ИК СО РАН, Новосибирск 
Сравнение методов получения оптически активных пленок AG-AOT: метод «dip-coating» и метод CVD

06. С.Е. Варваринская, Е.С. Викулова, И.Ю. Ильин, Т.С. Сухих, Д.П. Пищур, Н.А. Крючкова, Н.Б. Морозова, А.А. Жеравин, ИНХ СО РАН, НГУ, НМИЦ, Новосибирск 
Синтез и исследование комплексов Ag(I) с α,α’-бипиридилом и β-дикетонатными лигандами для применения в MOCVD

07. Е.А. Вячеславова, Д.В. Мохов, А.И. Баранов, А.С. Гудовских, СПбАУ РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург
Формирование наноструктур черного кремния в плазме SF6/O2 при криогенных температурах

08. Д.В. Горина, И.Ю. Ильин, Т.С. Сухих, И.А. Подоляко, Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, НГПУ, ИК СО РАН, НГУ, Новосибирск
Влияние удлинения (перфтор)алкильной цепи на строение и термические свойства летучих β-дикетонатных комплексов иридия(I) с 1,5-циклооктадиеном

09. Д.В. Городецкий, О.В. Седельникова, Ю.В. Федосеева, Е.В. Лисица, М.А. Зимин, 
Р.С. Ерофеев, А.Д. Федоренко, А.В. Гусельников, А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Детектирование рентгеновского и оптического излучения с использованием модифицированных поликристаллических алмазных пленок

10. У.М. Дамыров, С.Г. Гаджимурадов, И.М. Абдулагатов, ДГУ, ООО «АСТ ТЕХНОЛОГИИ ТРАВЛЕНИЯ», Махачкала
Разработка технологической платформы термического атомно-слоевого травления для наноэлектроники



11. А.С. Дациев, С.Г. Гаджимурадов, С.И. Сулейманова, У.М. Дамырова, 
А.М. Максумовой, И.М. Абдулагатова, А.И. Абдулагатова, ДГУ, ИФ ДФИЦ РАН, ИПГиВЭ – филиал ОИВТ РАН, Махачкала 
Поверхностная химия взаимодействия CrO2Cl2 с Zn(Et)2 и Al(Me)3 в процессах молекулярного наслаивания

12. С.С. Етмишева, А.М. Максумова, И.М. Абдулагатов, ДГУ, Махачкала
Термическое атомно-слоевое осаждение смешанных алюминий-молибденовых оксидных пленок с использованием AlCl3, MoO2Cl2 и H2O

13. В.Б. Калинина, К.Е. Капогузов, И.А. Азаров, А.Е. Гайдук, В.Н. Кичай, 
Л.В. Яковкина, С.В. Мутилин, НГУ, ИФП СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Исследование электрооптических переключений в CVD-синтезированных тонких пленках диоксида ванадия методами эллипсометрии

14. Т.А. Камдина, Д.В. Бонегардт, Д.Д. Клямер, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск, 
Исследование октахлорзамещенных фталоцианинов металлов как активных слоев 
для хеморезистивных сенсоров аммиака

15. Д.В. Кочелаков, Е.С. Викулова, Н.В. Куратьева, С.В. Сысоев, Д.Б. Каюмова, И.П. Малкерова, А.С. Алиханян, ИНХ СО РАН, ИОНХ РАН, Новосибирск, Москва 
Получение летучих комплексов щелочных металлов на примере β-дикетонатных производных калия

16. С.С. Крутских, Е.С. Викулова, Б.Ю. Савков, М.Ю. Афонин, Д.П. Пищур, Л.Н. Зеленина, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Термодинамическое исследование летучих алкиламидов гафния (IV) – прекурсоров 
для атомно-слоевого осаждения

17. Е.В. Лисица, А.Д. Панфилова, Ю.В. Федосеева, А.А. Загузина, А.В. Окотруб, 
Л.Г. Булушева, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Взаимосвязь между структурными характеристиками пористого углеродного материала, допированного азотом, и его поведением в литий-ионном конденсаторе

18. А.А. Максимова, Е.А. Вячеславова, А.И. Баранов, А.В. Уваров, О.П. Михайлов, 
В.А. Поздеев, Э.Я. Ярчук, А.С. Гудовских, СПбАУ РАН, СПбГЭТУ ЛЭТИ, Санкт-Петербург 
Применение тонких слоев MoOx для пассивации наноструктурированной поверхности кремния 

19. А.М. Максумова, М.Н. Гафурова, С.Г. Гаджимурадов, А.И. Абдулагатов, 
И.М. Абдулагатов, ФГБОУ ВО ДГУ, Махачкала
Атомно-слоевое осаждение нанопокрытий на основе диоксида титана, легированного атомами металлов, на поверхность фильтрующих материалов для использования
в многоразовых современных системах очистки воды 

20. А.С. Митулинский, А.В, Гайдайчук, С.П. Зенкин, С.А. Линник, НИ ТПУ, Томск
Определение дальнего кристаллического порядка в структуре нанокристаллических CVD-алмазных пленок

21. Н.В. Первухина, И.А. Байдина, С.А. Громилов, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Кристаллохимический анализ молекулярных комплексов Ir(I) и Ir(III) с β‑дикетонат-ионами 
22. У.Ю. Пигалина, М.А. Аксенова, Э.А. Рихтер, Д.В. Кочелаков, Е.С. Викулова, НГУ, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Синтез, строение и термические свойства комплексов трифторацетилацетоната магния с 2,2’-бипиридином и 1,10-фенантролином

23. А.Г. Плеханов, Е.Н. Ермакова, В.Р. Шаяпов, Е.А. Максимовский, М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Роль состава газовой смеси в управлении диэлектрическими свойствами PECVD пленок SiOCН

24. В.О. Рябов, В.А. Андрющенко, НГУ, ИТ СО РАН, Новосибирск
Разработка MTP потенциала для моделирования CVD синтеза графена

25 А.В. Сартакова, С.В. Сысоев, А.М. Макаренко, Е.С. Викулова, К.В. Жерикова, 
А.А. Жеравин, ИНХ СО РАН, ФГБУ НМИЦ, Новосибирск
Термодинамическое исследование β-дикетонатных комплексов меди(II) и индия(III) для индивидуального и совместного осаждения в MOCVD-процессах

26. Ю.В. Серова, А.В. Стригуновская, Э.А. Рихтер, Д.В. Кочелаков, А.А. Сухих, 
Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Летучие разнолигадные комплексы магния: влияние нефторированного β-дикетоната на строение и свойства

27. Б.А. Ситчихин, Б.Ю. Савков, И.Ю. Ильин, А.С. Сухих, Д.П. Пищур, Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск 
N-метоксиметилпропанамидат гафния (Ⅳ): новый летучий прекурсор для осаждения слоев HfO2

28. А.В. Стригуновская, Э.А. Рихтер, К.А. Виноградова, Д.В. Кочелаков, А.С. Сухих, Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Комплексы магния с нефторированными β-дикетонами: влияние ароматического нейтрального лиганда на строение и свойства

29. А.А. Урбах, Л.Н. Зеленина, Е.Н. Ермакова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Термодинамическое исследование винилметилдиэтоксисилана

30. Ю.В. Федосеева, В.И. Сысоев, Г.И. Семушкина, С.А. Лаврухина, Е.В. Лисица, 
О.А. Гурова, Е.А. Максимовский, Л.Г. Булушева, А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Модификация одностенных углеродных нанотрубок тетрацианохинодиметаном с использованием ампульного метода для детектирования газов

31. С.Я. Хмель, В.А. Пинаев, А.В. Петрова, А.И. Сафонов, Е.А. Максимовский, В.С. Суляева, А.Д. Федоренко, ИТ СО РАН, ИНХ СО РАН, ЦКП «СКИФ», Новосибирск, Кольцово 
Модификация поверхности политетрафторэтилена низкочастотной индуктивно связанной аргоновой плазмой

32. М.Н. Чагин, Е.Н. Ермакова, В.Р. Шаяпов, Е.А. Максимовский, М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Аморфные пленки SiOxCy:H, полученные в процессе PECVD из паров аллилокси(триметил)силана и гексаметилдисилоксана 
33. А.А. Шадрина, С.И. Доровских, А.М. Макаренко, Д.П. Пищур, Е.С. Викулова, 
ИНХ СО РАН, НГTУ, Новосибирск
Летучие разнолигандные комплексы цинка с β-дикетонами и N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамином: синтез и термические свойства

34. Е.А. Зайцева, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
Синтез и характеризация органозолей оксида железа(III), стабилизированных АОТ

35. А.Г. Киселевич, Е.А.Соснов, СПбГТИ(ТУ), АО «НИИ «Феррит-Домен», Санкт-Петербург
Применение электронной спектроскопии диффузного отражения для диагностики поверхностных структур

36. А.С. Полуэктова, К.Ю.Киселев, У.О.Каясова, М. А. Тарасенко, М.В. Нешин, 
А.С. Макаров, В. В. Скудин, РХТУ, Москва 
CVD-метод при получении мембранных пористых катализаторов для кислородно-углекислотной конверсии метана

37. И.С. Балахонцев, М.И. Ягофаров, К(П)ФУ, Казань
Формирование сверхстабильных стекол органических полупроводников методом PVD: оценка относительной стабильности с помощью калориметрии растворения



8
